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M® Diinnschicht-Heizelement.

<

N@ Diinnschicht-Heizelement, besiehend aus einem
€O temperaturstabilen, elekirisch isolierenden Substrat
mit einer dlinnen, elektrisch leitfdhigen, mit einander
©paarweise kompensierenden Fremdatomen aus je
O mindestens einem Akzeptoren bildenden Element
und je mindestens einem Donatoren bildenden Ele-
O ment dotierten Metalloxidschicht, die mit AnschluB-
elektroden versehen ist, wobei die Metalloxidschicht
LL§ mit um nicht mehr als 10% voneinander abweichen-
den Mengen der einander paarweise kompensieren-
den Fremdatome in einer Menge bis zu je 10

Atom% dotiert ist.
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